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Dostep w trybie stronicowania

Dostep do pamieci w trybie stronicowania jest sposobem na przyspieszenie wspoétpracy z pamiecia DRAM.
Realizuje sie to poprzez wykorzystanie dwdch zaleznosci:

U wiekszos¢ odczytéw dokonywana jest spod kolejnych, potozonych koto siebie adreséw. Oznacza to, ze
starsza czesc adresu (adres wiersza) nie zmienia sie, a zmienia sie jedynie adres kolumny. Wyjatkiem sg
stowa potozone kolejno na poczatku i na koricu wiersza.

U czast pRras.cas stanowi okoto 50% czasu dostepu. — Jezeli przy kolejnych odczytach nie bedziemy
zmieniaé adresu wiersza, a jedynie adres kolumny, to czas dostepu do pamieci ulegnie skréceniu (w
przyblizeniu o czas opdznienia sygnatu CAS wzgledem RAS)
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Praca pamieci DRAM w trybie stronicowania
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Dostep w trybie stronicowania

Poczatek pracy (dostepu do pamieci) jest prawie identyczny jak dla zwyktych pamieci DRAM.

U podawany jest adres wiersza, ktory jest zatrzaskiwany w rejestrze zatrzaskowym wiersza wewnatrz
uktadu pamieci.
U podawany jest adres kolumny, ktory jest zatrzaskiwany w rejestrze zatrzaskowym kolumny wewnatrz

uktadu pamieci.
Kolejny dostep rdzni sie od poprzedniego.

U po dodaniu nowego adresu przez zarzgdce magistrali jego czes¢ bedaca adresem wiersza jest
poréwnywana z zawartoscig rejestru adresu wiersza w ukfadzie sterowania pamiecia. Jezeli jest
identyczna, ukfad sterowania pamiecig DRAM utrzymuje stan niski sygnatu RAS# do konca biezgcego
cyklu odczytu. Oznacza to, ze kolejny dostep dotyczy stowa potozonego w tym samym wierszu i nalezy
wczytaé jedynie adres kolumny, bez generowania opéznienia sygnatu CAS# wzgledem RASH#



Dostep w trybie seryjnym (burst)

Dostep do pamieci mozliwy jest w postaci cykli zgrupowanych (seryjnych - burst) — najczesciej
stosowany przy wspotpracy pamieci gtéwnej z pamiecig cache. Pamiec ta odczytuje badz zapisuje informacje
liniami, ktérych dtugos¢ zalezy od rozwigzania pamieci cache i przyktadowo dla systemdw z procesorem
Pentium wynosi 32 bajty.

Poniewaz procesory Pentium majg 64-bitowg (8 bajtéw) magistrale danych, potrzeba 4 dostepdéw do
pamieci, aby wypetnic linie.

Operacje te dotyczg kolejnych, lezacych obok siebie stow.
Adres wiersza przy kazdym dostepie bedzie staty, a jedynie adres kolumny bedzie sie zmieniat - o jeden wiecej.

Aby pamie¢ mogta pracowac w trybie burst nalezy wewnatrz pamieci umiesci¢ uktad, ktéry bedzie
zwiekszat wartosé adresu kolumny o 1 po kazdym podaniu zbocza aktywnego sygnatu CAS#.

Zysk czasowy wynika z braku koniecznosci zapewnienia tak zwanego czasu ustalania oraz czasu
przetrzymania dla adresu kolumny.

Praca pamieci DRAM w trybie seryjnym (burst)
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